




















实测典型芯片烧录速度表

＞＞实测典型芯片烧录速度表
芯片类型 品牌 芯片型号 烧录文件大小 烧录时间

eMMC SAMSUNG KLMSGlGETF-B041 1GB 

Tl TMS320F280025CP M 128KB 

32秒（擦除＋编程＋校验） 

8秒（擦除＋编程＋校验）

兆易创新GD GD32F305RET6 512KB 18秒（擦除＋编程＋校验）

Renesas RSF513T3ADF J 64KB+4KB 8.7秒（擦除＋缩程＋校验）

Silicon Lab EFM8LB12F32E-C-QFN32 62KB 9秒（擦除＋编程＋校验）

Nordic nRF51822-QFAA 256KB 6秒（擦除＋编程＋校验）

NXP S9KEAZ128AMLH 128KB 10秒（擦除＋编程＋校验）

杰发AutoChips AC78013FDLA 128KB 4秒（擦除＋编程＋校验）

Fudan FM33LG045 256KB 6.7秒（擦除＋编程＋校验）

Microchip PIC16F15344-I/SS 16KB 5.8秒（擦除＋编程＋校验）

MCU AisinoChip ACM32F403VET7 512KB+1KB 12.5秒（擦除＋编程＋校验）

Cypress CY95F636KPMC 36KB 10秒（擦除＋缩程＋校验）

国民技术Nation N32L406CBL7 128KB 3秒（擦除＋编程＋校验）

Freescale S9S12G128MLH 128KB+4KB 23.8秒（擦除＋编程＋校验）

华大HDSC HC32Ll 76KATA 128KB 6.2秒（擦除＋缩程＋校验）

极海Geehy APM32F407RGT6 1MB 14.8秒（擦除＋编程＋校验）

ST STM8S208C8T6 32KB+lKB 12.5秒（擦除＋缩程＋校验）

云途Yuntu YTM32B1M D14GOM LLT 512KB 11.7秒（擦除＋缩程＋校验）

灵动微MindMotion MM32F0144C6P 64KB 8.2秒（擦除＋编程＋校验）

智芯ZHIXIN Z20Kl44MCMHL 512KB+ 128KB 15秒（擦除＋缩程＋校验）

ESMT F59Ll G81 M B-25TG 132MB 54秒（扫描坏块＋擦除＋编程＋校验）

Para lie 
SAMSUNG K9F4G08UOF-SIBO 528MB 220秒（扫描坏块＋擦除＋编程＋校验）

NAND 

旺宏MXIC MX30UF2Gl8AB-TI 264MB 105秒（扫描坏块＋擦除＋编程＋校验）

华邦WINBOND W25N01GVZEIT 132MB 55秒（扫描坏块＋擦除＋编程＋校验）

SPI 
NAND 旺宏MXIC MX35LF1GE4AB-Z41 132MB 51秒（扫描环块＋擦除＋编程＋校验）

江波龙FORESEE F35SQA002G-WAT 264MB 120秒（扫描坏块＋擦除＋绢程＋校验）

ISSI 1S25WP512M-J LLE 64MB 91秒（查空＋缩程＋校验）

旺宏MXIC MX25L25735FZ21 32MB 72秒（查空＋编程＋校验）

华邦WINBOND W25Q256JVSSIQ 32MB 65秒（查空＋缅程＋校验）

MICRON MT25Q L256ABA8ESF 32MB 34.9秒（查空＋编程＋校验）
SPI NOR 

BoyaMicro BY25Ql28ESSIG 16MB 38.2秒（查空＋编程＋校验）

武汉新芯XMC XM25QH128CHIQ 16MB 32秒（查空＋缩程＋校验）

兆易创新GD GD25Ql28ESIG 16MB 38秒（查空＋编程＋校验）

Zbit ZB25Q64ASEG 8MB 15秒（查空＋编程＋校验）

Fudan FM24Cl024 128KB 42秒（乡扁程＋校验）

EEPROM Atmel AT24C128 16KB 8.4秒（编程＋校验）

ST M24C32 4KB 2.7秒（缩程＋校验）
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